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摘要(译)

提供再制造BIS传感器和用于再制造用过的BIS传感器的方法。这种再制
造的传感器可以包括来自使用过的医疗传感器的某些部件和某些新部
件。例如，再制造的BIS传感器可以包括背衬层和至少设置在具有导电墨
水的背衬层上的第一，第二和第三电极。第一，第二和第三电极适于与
患者电接触以执行BIS测量。泡沫层可以设置在背衬层的至少一部分上，
并且粘合剂可以附着到泡沫层并且配置成将再制造的BIS传感器固定到患
者。第一电极，第二电极，第三电极，背衬层或其组合可以是新的，泡
沫层，粘合剂或其组合可以来自使用过的医疗传感器。
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